
































































































































专利名称(译) 有机EL显示装置及其制造方法
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其他公开文献 US20130299808A1

外部链接  Espacenet USPTO

摘要(译)

在有机EL显示装置（100）中，绝缘层（113）包括设置在其上的第一绝
缘膜（113a）和第二绝缘膜（113b），多个上电极（115c）各自设置为
覆盖相应的多个有机EL层（115b）中的一个，并且反射膜（114）设置
在第一绝缘膜（113a）和第二绝缘膜（113b）之间，对应于除发光区域
之外的区域N 。反射膜（114）向密封基板（120）反射在每个有机EL层
（115b）中产生的光的一部分，该部分光被扩散到除了发光区域之外的
区域N中，使得光的一部分透过隔离壁部分（116）和密封基板（120）
被视为密封基板上的图像。
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